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Природный минерал фергюсонит имеет общую формулу (Y,R)(Nb,Ta)O4, где R – различные редкоземельные элементы. 
Фергюсонит кристаллизуется в моноклинной структуре (пр. гр. I2/a), которая представляет собой искаженную структуру 
типа шеелита (пр. гр. I41/a).1 Понижение симметрии приводит к возникновению спонтанной деформации и образованию 
доменных стенок, что обуславливает сегнетоэластическое поведение соединений со структурой фергюсонита.2 Ортониобаты 
и ортотанталаты редкоземельных элементов имеют структуру фергюсонита, и благодаря высокой химической и термической 
стабильности являются перспективными соединениями для создания  люминофоров, сенсоров, высокотемпературных 
композитных материалов.3

В данной работе приводятся результаты изучения структурных и термодинамических характеристик ортониобатов 
РЗЭ. Теплоемкость соединений была измерена методами адиабатической и дифференциальной сканирующей 
калориметрии в широком температурном интервале. По сглаженным значениям теплоемкости были рассчитаны 
стандартные термодинамические функции (энтропия, изменение энтальпии и приведенная энергия Гиббса). Изменения 
параметров кристаллической решетки в процессе фазового превращения фергюсонит-шеелит были исследованы методом 
высокотемпературной рентгеновской дифракции. Показано, что переход из моноклинной фазы в тетрагональную является 
непрерывным и безэнергетическим, что характерно для фазовых переходов второго рода. 
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